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НОВИНКИ

НОВОЕ НА СКЛАДЕ КОМПЭЛА

Íàèìåíîâàíèå Îïèñàíèå

Èíâåðòîðû, èíâåðòîðíûå ñâàðî÷íûå àïïàðàòû, èìïóëüñíûå èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ, ïðåîáðàçîâàòåëè íàïðÿæåíèÿ
8ETL06 Óëüòðàáûñòðûé äèîä äëÿ êîððåêòîðîâ êîýôôèöèåíòà ìîùíîñòè, 600 Â, 8 À, 15 íñ, ÒÎ-220ÀÑ
IR2133S Òðåõôàçíûé ìîñòîâîé äðàéâåð, 600 Â, âûõîäíîé òîê 200/420 ìÀ, SO-28
IR2135J Òðåõôàçíûé ìîñòîâîé äðàéâåð, 600 Â, âûõîäíîé òîê 200/420 ìÀ, PLCC-44
IRFP21N60L ÌÎÏ-òðàíçèñòîð, N-êàíàë, 600 Â, 270 ìÎì, 21 À ïðè 25°Ñ, 13 À ïðè 100°Ñ, TO-247AC
IRFP23N50L ÌÎÏ-òðàíçèñòîð, N-êàíàë, 500 Â, 235 ìÎì, 23 À ïðè 25°Ñ, 15 À ïðè 100°Ñ, TO-247AC
IRG4BC10K IGBT-òðàíçèñòîð UltraFast, 8-25 êÃö, 600 Â, 9 À ïðè 25°Ñ, 5 À ïðè 100°Ñ, ÒÎ-220ÀÂ
IRG4BC15MD IGBT-òðàíçèñòîð + äèîä, 1-8 êÃö, 600 Â, 16 À ïðè 25°Ñ, 9 À ïðè 100°Ñ, ÒÎ-220ÀÂ
IRG4BC20SD IGBT-òðàíçèñòîð + äèîä, Standard, 0-1 êÃö, 600 Â, 19 À ïðè 25°Ñ, 10 À ïðè 100°Ñ, ÒÎ-220ÀÂ
IRG4BC30K-S IGBT-òðàíçèñòîð UltraFast, 8-25 êÃö, 600 Â, 28 À ïðè 25°Ñ, 16 À ïðè 100°Ñ, D2PAK
IRG4BC30S-S IGBT-òðàíçèñòîð, Standard, 0-1 êÃö, 600 Â, 34 À ïðè 25°Ñ, 18 À ïðè 100°Ñ, D2PAK
IRG4IBC30S IGBT-òðàíçèñòîð, Standard, 0-1 êÃö, 600 Â, 23,5 À ïðè 25°Ñ, 13 À ïðè 100°Ñ, TO-220 èçîëèðîâàííûé

Àâòîýëåêòðîíèêà, ïðîìàâòîìàòèêà, íèçêîâîëüòíûé ïðèâîä ïîñòîÿííîãî òîêà
IPS0151S Èíòåëëåêòóàëüíûé ñèëîâîé êëþ÷, 50 Â, 35 À, 25 ìÎì, D2PAK, ïîëíàÿ çàùèòà
IPS031S Èíòåëëåêòóàëüíûé ñèëîâîé êëþ÷, 50 Â, 12 À, 60 ìÎì, D2PAK, ïîëíàÿ çàùèòà

Èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ äëÿ òåëåêîìóíèêàöèè, DC-DC ïðåîáðàçîâàòåëè, êîìïúþòåðû
IR3080M Ìíîãîôàçíàÿ ñõåìà óïðàâëåíèÿ X-Phase, 150 êÃö – 1 ÌÃö, MLPQ-32
IRF3711Z ÌÎÏ-òðàíçèñòîð, N-êàíàë, 20 Â, 6 ìÎì, 92 À ïðè 25°Ñ, 65 À ïðè 100°Ñ, TO-220AB
IRF6617TR1 ÌÎÏ-òðàíçèñòîð DirectFET, N-êàíàë, 30 Â, 8,1 ìÎì, 14 À ïðè 25°Ñ, 11 À ïðè 70°Ñ, 42Âò ïðè 25°Ñ
IRF7493 ÌÎÏ-òðàíçèñòîð, N-êàíàë, 80 Â, 15 ìÎì, 9,2 À ïðè 25°Ñ, 5,8 À ïðè 70°Ñ, SO-8
IRFR2307Z ÌÎÏ-òðàíçèñòîð, N-êàíàë, 75 Â, 16 ìÎì, 53 À ïðè 25°Ñ, 38 À ïðè 100°Ñ, DPAK
IRFS31N20D ÌÎÏ-òðàíçèñòîð, N-êàíàë, 200 Â, 82 ìÎì, 31 À ïðè 25°Ñ, 22 À ïðè 100°Ñ, D2PAK

Íàèìåíîâàíèå Îïèñàíèå

Ýëåêòðîïðèâîä, òðåõôàçíûå èíâåðòîðû, èíâåðòîðíûå ñâàðî÷íûå àïïàðàòû

SEMiX251GD126HDs Trench IGBT òðåõôàçíûé ìîñò, ïðóæèííûå óïðàâëÿþùèå êîíòàêòû

Ýëåêòðîïðèâîä, ìàòðè÷íûå êîíâåðòîðû, ðåçîíàíñíûå èíâåðòîðû, èíâåðòîðíûå èñòî÷íèêè òîêà

SEMiX402GB066HD Trench IGBT ïîëóìîñò, øòûðåâûå óïðàâëÿþùèå êîíòàêòû

Èíâåðòîðíûå ñâàðî÷íûå àïïàðàòû, èñòî÷íèêè áåñïåðåáîéíîãî ïèòàíèÿ, èìïóëüñíûå èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ

SKM300GB066D Ñâåðõáûñòðûé NPT IGBT ïîëóìîñò. Ñòàíäàðòíûé êîðïóñ SEMITRANS 3

Íàèìåíîâàíèå Îïèñàíèå

Áûòîâàÿ òåõíèêà, àâòîìîáèëüíàÿ òåõíèêà, âû÷èñëèòåëüíàÿ òåõíèêà, ïðèáîðîñòðîåíèå, ïðîìûøëåííàÿ àâòîìàòèêà

LM135AH Ëèíåéíûé äàò÷èê òåìïåðàòóðû, Òèçìåð=-55¾+150°Ñ, Òî÷íîñòü=±1,3°Ñ, 10ìÂ/°Ñ, Iïèò=0,4¾5ìÀ, TO-46

LM135H Ëèíåéíûé äàò÷èê òåìïåðàòóðû, Òèçìåð=-55¾+150°Ñ, Òî÷íîñòü=±2°Ñ, 10ìÂ/°Ñ, Iïèò=0,4¾5ìÀ, TO-46

LM235H Ëèíåéíûé äàò÷èê òåìïåðàòóðû, Òèçìåð=-40¾+125°Ñ, Òî÷íîñòü=±2°Ñ, 10ìÂ/°Ñ, Iïèò=0,4¾5ìÀ, TO-46

LM235Z Ëèíåéíûé äàò÷èê òåìïåðàòóðû, Òèçìåð=-40¾+125°Ñ, Òî÷íîñòü=±2°Ñ, 10ìÂ/°Ñ, Iïèò=0,4¾5ìÀ, TO-92

LM335AH Ëèíåéíûé äàò÷èê òåìïåðàòóðû, Òèçìåð=-40¾+100°Ñ, Òî÷íîñòü=±2°Ñ, 10ìÂ/°Ñ, Iïèò=0,4¾5ìÀ, TO-46 

LM335AM Ëèíåéíûé äàò÷èê òåìïåðàòóðû, Òèçìåð=-40¾+100°Ñ, Òî÷íîñòü=±2°Ñ, 10ìÂ/°Ñ, Iïèò=0,4¾5ìÀ, SOIC-8

LM335AZ Ëèíåéíûé äàò÷èê òåìïåðàòóðû, Òèçìåð=-40¾+100°Ñ, Òî÷íîñòü=±2°Ñ, 10ìÂ/°Ñ, Iïèò=0,4¾5ìÀ, TO-92

LM335H Ëèíåéíûé äàò÷èê òåìïåðàòóðû, Òèçìåð=-40¾+100°Ñ, Òî÷íîñòü=±4°Ñ, 10ìÂ/°Ñ, Iïèò=0,4¾5ìÀ, TO-46

LM335M Ëèíåéíûé äàò÷èê òåìïåðàòóðû, Òèçìåð=-40¾+100°Ñ, Òî÷íîñòü=±4°Ñ, 10ìÂ/°Ñ, Iïèò=0,4¾5ìÀ, SOIC-8


